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(Ta=25°C)
Vi 35 A\
RO jC 5 °C/W
RO 1A 65 °C/W
Torr 0~+125 °C
Tste -65~+150 °C
( 0°C T; 125°C, Vi=10V,Ci=0.33puF,Co0=0.1pF)
T;=+25°C 4.8 5.0 5.2
Vo \Y
5.0mA< lo< 1.0A,Po< 15W
Viz=7V to 20V 4.75 5.0 5.25
* Regli T,=+25°C X)l:g(}/ortr?AzSV +0 >0 mV
egitne | Ly Vi=8V to 12V 16 55
Io=1.2A )
Io=5.0mA to 1.5A 9 50
* Regload | T;=+25°C mV
Jo=250mA to 750mA 4 25
I T;=+25°C 5.0 8.0 mA
Io=5.0mA to 1.0A 0.03 0.5
A I mA
Vi=7V to 25V 0.3 1.0
A Vo/A T| Io=5.0mA -0.8 mV/°C
Vi f=10Hz 100KHz,Tp=+25°C 42 MV/Vo
RR f=120Hz Vi=8V to 18V 62 73 dB
VDrop Io=1.2A, T;=+25°C 2 A\
rO f=1KHz 15 mQ
ISC V1=35V, TJ:+250C 230 mA
IPK TJ=+250C 22 A
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